ROBERT STEPIEN
HURTOWNIA CZESCI ELEKTRONICZNYCH

podzespoly-elektroniczne.pl

Dioda Zenera BZP650 C27V;5W;CEMI;

Dane techniczne:
Nazwa: BZP650
Typ: dioda Zenera
Napiecie: 27V
Moc: 5W

Diody Zenera to diody stabilizacyjne, stosowane sa do przesuwania poziomow
napie¢, a takze jako element peligcy funkcje zabezpieczenia i dziatania przeciw
przepieciom.
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NORMA

BRANZOWA

BN-87

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Stabilistory typu BZP 650

3375-36/02

G'rupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa szczego-
lowe wymagania dotyczace krzemowych stabilistorow
typu BZP 650 w obudowie plastykowej, przeznaczo-
nych do sprzg¢tu powszechnego uzytku oraz do urzadzen
wymagajacych zastosowania elementow o wysokiej
1 bardzo wysokiej jakosct.

Stabilistory przeznaczone sg do pracy w uktadach
ograniczajacych i stabilizujgcych napigcie.

Kategoria klimatyczna dla stabilistoréw

— standardowe) jakodci (poziom jakosci 1) —
40/100/10,

— wysokiej jako$ci  (poziom jakosci III) —
40/100/21, '

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci V) —
40/100/56.

2. Przykiad oznaczenia

a) stabilistora typu BZP 650 o tolerancji napigcia

5% 1 wartosci stabilizacji 7,5 V standardowej jako$ci:
STABILISTOR BZP 650-C7VS BN-87/3375-36/02

b) stabilistora typu BZP 650 o tolerancji napig¢cia 5%

1 wartosci napigcia stabilizacji 7,5 V wysokiej jakosci:
STABILISTOR BZP 650-C7V5/3 BN-87/3375-36/02

c) stabilistora typu BZP 650 o tolerancji napigcia 5%

I wartosci napigcia stabilizacji bardzo wysokiej jakosci:
STABILISTOR BZP 650-C7V5/4 BN-87/3375-36/02

3. Cechowanie stabilistoréw powinno zawieraé naste-
pujace dane:

a) oznaczenie podtypu kodem (np. 50-C7V5),

b) oznakowanie dodatkowe dla stabilistoréw wyso-
kiej 1 bardzo wysokiej jakosci.

Stabilistory wysokiej jakosci powinny by¢ znakowane
cyfrg 3, a stabilistory bardzo wysokiej jakosci cyfrg 4
umieszczona po oznaczeniu podtypu.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen — wg rysunku
1 tabl. 1.
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a) anoda diody na obudowie Uz > 10 V, b) katoda diody na obudo-
wie Uz << 10 V.

Zgtoszona przez Zakfady Przemystu Elektronicznego KAZEL
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Pétprzewodnikéw dnia 21 listopada 1987 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988,

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,80 Nakt. 2500 + 40 Zam. 1312/88

Cena zt. 48,00
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Diody typu BZP-650 o Uz < 10 V w okresie do 1990 .
beda produkowane w obu wymienionych wersjach wy-
konania.

Tablica 1. Wymiary obudowy

Symbol Wymiary
S min typ maxT
A 10,6 — 11,43
B 2,29 — 3,04
b 0,64 — 0,88
c 0,39 0,5 0,63
D 7,12 — 8,36
d — 1,2 —
e — 4.60 —
! 15,12 15,50 16,63
1 - 2’ —
J R 2,54 — 2,90
S 3,31 3,75 4,44

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-81/
3375-36/00 p. S.1.

6. Wymagania szczegélowe dotyczace badan grupy A,
B, Ci D:

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow
A D, B, @ R, | wg rysunku i tabl. 1,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametréw elektrycznych wg tabl. 2,

¢) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugorz¢d-
nych parametrow elektrycznych — Ur < 1,5 V przy
[F = 0,5 A,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie temperatu-
rowego wspolczynnika napigcia regulacji ayz (poziom
I i 1V) wg tabl. 3,

¢) badania podgrupy Bl i CI:

- sprawdzenie wytrzymatos$ci mechaniczne] wypro-
wi. zen: proba U, 10 N,

— sprawdzenie szczelnosci — nie wykonuje sig,

f) badania podgrupy B3 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na spadki swobodne: potozenie w czasie spadania
ostonkqg w dof,

g) badania podgrupy B4 i C4 — sprawdzenie wy-
trzymato$ci na udary wielokrotne: mocowanie sztyw-
no za obudowg,

h) badania podgrupy BS i C5 — sprawdzenie wy-
trzymato$ci na nagle zmiany temperatury: T4 = -40°C,
Ts = 125°C,

i) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie odpor-
nos$ci na narazenia elektryczne: metoda badania d) wg
PN-78/T-01515 tabl. §,

j) badania podgrupy C2 — sprawdzenie parame-
tréw elektrycznych: wg tabl. 2 1 3,

k) badania podgrupy C3 — sprawdzenie masy: 0,6 g,

1) badania podgrupy C4 — wskaznik AQL 2,5%,

— sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenia sta-
te: mocowanie za obudoweg, kierunek prostopadty do
najwickszej plaszczyzny obudowy,

— sprawdzenie wytrzymalosci na udary pojedyncze
oraz wibracje o stalej czgstotliwosci: mocowanie sztyw-
no za obudowe,

m) badania podgrupy C5 — sprawdzenie wytrzyma-
toSci na ciepto lutowania: temperatura kapieli 350°C,

n) badania podgrupy Cl0 — sprawdzenie wymia-
rOw: wg rys. 1 tabl. 1,

0) badania podgrupy D1 — sprawdzenie odpornosci
na niskie ci$nienie atmosferyczne (dla poziomu IIIi IV)
tamp = 25°C,

p) badania podgrupy D2 — sprawdzenie wytrzyma-
toéci na rozpuszczalniki: alkohol izopropylowy lub ace-
ton, 4, D wg rys. i tabl. 1,

r) badania podgrupy D3 — sprawdzenie palnosci:
palno$é zewnetrzna,

s) badania podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na plesn (dla klimatu morskiego lub tropikal-
nego): brak porostu plesni,

t) badania podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
to$ci na mgle solng (dla klimaty tropikalnego lub mor-
skiego): potozenie stabilistora dowolne,

u) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C 1 D wg tabl. 4.

7. Pozostale postanowienia — wg BN-81/3375-36/00.

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i C2

Oznaczenie parametru Uz rz Ir
Mctoda pomiaru PN-75/T-01504/65 PN-84/T-01504/66 PN-83/T-01504/56
Warunki pomiaru przy Iz, mA przy Ug, V

i p. Typ diody Wartos$¢ graniczna Wartos¢ graniczna
Jedno- Jedno- Jedno-
min nom max stka max stka max stka

miary miary miary
1 BZP 650-C6V8 6,4 6,8 7.2 2 100 0,5 3,0
2 BZP 650-C7V5 7,0 1,5 7.9 2 100 0,5 4,0
3 BZP 650-C8V2 2.7 8,2 8,7 2 100 0,5 5,0
4 BZP 650-C9V1 8,5 9,1 9,6 \% 4 Q 50 0,5 HA 6,0
5 BZP 650-C10 9.4 10 10,6 4 50 0,5 7.5
6 BZP 650-Cl11 10.4 11 11,6 7 50 0,5 8,5
7 BZP 650-C12 11,4 12 12,7 7 50 0,5 9,0
8 BZP 650-C13 12,4 13 14,1 9 50 0,5 10




BN-87/3375-36/02

cd. tabl. 2
Oznaczenie parametru Uz rz . Ir
Metoda pomiaru PN-75/T-01504/65 PN-84/T-01504/66 PN-83/T-01504/56
Warunki pomiaru przy Iz, mA przy Ug, V
fie Tog dindy Warto$¢ graniczna Warto$¢ graniczna
Jedno- Jedno- Jedno-
min nom max stka max stka max stka
miary miary miary
9 |  BZP 650-Cl5 13,8 15 15,8 9 50 0,5 11
10 BZP 650-C16 15,3 16 17,1 10 25 0,5 12
11 BZP 650-C18 16,8 18 19,1 11 25 0,5 14
12 BZP 650-C20 18,8 20 21,2 12 25 0,5 15
13 BZP 650-C22 20,8 22 23,3 13 25 0,5 17
14 BZP 650-C24 22,8 24 25,6 14 25 0,5 18
15 BZP 650-C27 25,1 27 28,9 15 25 0,5 20
16 BZP 650-C30 28 30 32 20 25 0,5 22,5
17 BZP 650-C33 31 33 35 A% 20 0 25 0,5 uA 25
18 | BZP 650-D1') 0.7 0,78 0,85 2 b 100 — —
19 BZP 650-D6VS 6,0 6.8 7,5 2 100 0,5 3.0
20 BZP 650-D8V2 7.3 8,2 9,2 4 100 0,5 40
21 BZP 650-D10 8,8 10 11 4 50 0,5 6,0
23 BZP 650-D12 10,7 12 13,4 T 50 0,5 9.0
23 BZP 650-D15 13,0 15 16,5 9 50 0,5 11
- 24 BZP 650-D18 16,0 18 20,0 11 25 0,5 14
25 BZP 650-D22 19.6 22 24,2 13 25 0,5 17
26 BZP 650-D27 . 24,1 27 30,0 12 25 0,5 20
27 BZP 650-D33 29.6 33 36,5 20 25 0,5 25

") Wartoéci Uz, rz mierzone w kierunku przewodzenia.

Warto$é rz mierzona przy f, = 50 Haz.

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A4 (poziom III i IV) i C2 (w czasie

badania odpornosci na suche goraco)

Warunki Warto$¢ graniczna
Lp. Typ diody pomiaru oyz Jednostka
I = mA min max anaty
1 BZP 650-C6V8 100 0 7
2 | BZP 650-C7V5 100 0 7
3 | BZP 650-C8V2 100 3 8
4 | BZP 650-C9V1 50 3 8
5 | BzP 650-C10 50 5 9
6 | BZP 650-Cl1! 50 5 10
7 | BZP 650-C12 50 5 10
8 | BZP 650-C13 50 5 10
9 | BZP 650-C15 50 5 10
10 | BZP 650-Cl6 25 6 11
11 | BZP 650-C18 25 6 11
12 | BZP 650-C20 25 6 11
13 | BZP 650-C22 25 6 11 x107#/°C
14 | BZP 650-C24 25 6 11
15 | BZP 650-C27 25 6 11
16 | BZP 650-C30 25 6 11
17 | BZP 650-C33 25 6 11
18 | BZP 650-DI1") 100 -40 -25
19 | BZP 650-D6VS 100 0 7
20 | BZP 650-D8V2 100 3 7
21 | BZP 650-D10 50 5 9
22 | BZP 650-DI12 50 5 10
23 | BZP 650-DI15 50 5 10
24 | BZP 650-DI18 25 6 11
25 | BZP 650-D22 25 6 1
26 | BZP 650-D27 25 6 1
27 | BZP 650-D33 25 6 11

Metoda pomiaru wg PN-75/T-01504/64, t.ms = 100°C.
') Warto$¢ apyz mierzona w kierunku przewodzenia.
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Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D’

Oznaczenie Metoda pomiaru Wikl pomiar —— T Jedn.ostka Wartaos$ci graniczne
parametru wg miary .
‘!' . min max
Ir PN-83/T-01504/56 Ur = wg tabl. 2 C2, C4 €35, D1, - — 0,5
. B3, B4, BS
pnA
C2') g 100
B6, C6 — 1,4
rz PN-84/T-01504/66 I: — wg tabl. 2 B6, C2, C4, Q wg tabl. 2
fo = 50 Hz C6, C8
Uz PN-75/T-01504/65 Iz — wg tabl. 2 B3, B6, w v wg tabl. 2
. 2. Lh €7
Ur PN-83/T-01504/57 Ir=105 A B3, B4, C2 A% — Ll
g Vv — 1.8
auz PN-75/T-01504/64 wg tabl, 3 £y s wg tabl. 3
'Y W czasie badania odporno$ci na suche gorgco.
2) W czasie badania odpornosci na zimno.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja oprcowujaca norm¢ — NaUROWO—Pr(')dukcyjnf: Cen- BZP 650-C10 — 1156142301041
trum Polprzewodnikow — Zaktady Przemystu Elektronicznego BZP 650-C11 — 1156142301054
KAZEL, Koszalin. . BZP 650-C12 — 1156142301067
3, Nonmy awigaans BZP 650-C13 — 1156142301070 .
; ; . i BZP 650-C15 — 1156142301082
- 0 o 5
PN;l:a/d"l;O‘Lz?i/jibile;nenty pOtprzewodnikowe. Diody. Pomiar BZP 650-C18 — 1156142301095
5 2 R
i : . ; BZP 650-C20 — 1156142301102
PN-;;Q;-O;TSZ():::;ZET;(EW pOtprzewodnikowe. Diody. Pomiar na- BZP 650-C22 — 1156142301115
F
- . -~ . BZP 650-C24 — 1156142301128
PN;Z?;Z-ﬁiZ?::::lStS;:?}:)liihZ:::;iryc.! Pomiar wspotczynnika temperaturo- BZP 650-C27 — 1156142301130
UZ
- - 3
PN-75/T-01504/65 Stabilistory. Pomiar napigcia stabilizacji U REF Rat-LI 1 04
- : ’ 4 : BZP 650-C33 — 1156142301156
PN-84/T-01504/66 Stabilistory. Pomiar rezystancji dynamicznej r.
PN-78/T-01515 Element Otprzewodnikowe. Ogdlne wymagania 0 GRS s FIEGUERIN
o ¢ R SRR BZP 650-D6V8 — 1156142302014
: . . BZP 650-D10 — 1156142302027
-81/3375-3 p— ; . Stabilis 1 :
BN,-:;/,;H]?: ibgggafil;mmty poiprzewodmko-wc Stabilistory. Wy BZP 650-D12 — 1156142302030
: BZP 650-D15 — 1156142302042
3. Symbol wg KTM ' BZP 650-D18 — 1156142302055
B. ' 650-C6VE — 1156142301000 BZP 650-D22 — 1156142302068
Bz 650-C7VS — 1156142301013 . BZP 650-D27 — 1156142302070
RZP 650-C8V2 — 1156142301026 BZP 650-D33 — 1156142302083
BZP 650-C9V1 — 1156142301039 4. Wartoéci dopuszczalne — wg rysunku i tabl. I-1.
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Informacje dodatkowe do BN-87/3375-36/02 5

Tablica I-1
Lp. Oznaczenie parametru Nazwa parametru Jedr‘tostka Warto§é
miary
1 P Moc catkowita wejSciowa przy tam = 25°C:
' — bez radiatora W ) .
— z radiatorem (Al 100X100X2)
2 Iz Prad wsteczny w zakresie napigcia regulacji A Pio/Uz
3 Ir Prad przewodzenia A 3
s
4 R Rezystancja termiczna zlgcze — otoczenie °C/W 104
5 R,,!.L{ Rezystancja termiczna ziacze — obudowa °C/W R 10
6 7 Temperatura zlgeza . & 150
7 Isig Temperatura przechowywania °C g * -40-+125
8 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy °C ~-40+100
. Dane charakterystyczne — wg tabl. 1-2. ' .
Tablica 1-2
Rezystancja Temperaturowy wspot-
Zakres napigcia regulacji rézniczkowa |Prad wsteczny czynnik napigcia
Lp. Typ diody regulacji
) Uz, V rz, 0l Iz, HA ayz, X 107*/°C
. przy przy przy . przy
min nom max B mA max % mA max U, V min max Fe toih
1 2 3 4 5 6 7 8 + 9 10 11 12 13
1 BZP 650-C6V8 - 6,4 6,8 T 100 2 100 0,5 3,0 0 7 100
2 BZP 650-C7VS§ 7,0 1.5 7.9 100 2 100 0,5 4,0 0 7 100
3 BZP 650-C8V2 7.7 8.2 8,7 100 2 100 0,5 5,0 3 8 100
4 | BZP 650-C9V1 85| 9.1 9,6 50 4 50 0,5 6,0 3 8 50
5 BZP 650-C10 9,4 10 10.6 50 4 50 0,5 1.3 5 9 50
6 BZP 650-Cl11 10,4 11 11,6 50 7. 50 0,5 8.3 5 10 50
7 BZP 650-Ci2 11,41 12 12,7 50 7 50 0,5 9,0 5 10 50
8 BZP 650-C13 12,4 13 14,1 50 9 50 0,5 10 5 10 50
9 BZP 650-C15 13,8 15 15,8 50 9 50 0,5 11 5 10 50
10 BZP 650-C16 15,3 16 17,1 25 10 25 0,5 12 6 11 25
11 BZP 650-C18 16,8 18 19,1 25 11 25 0,5 14 6 11 25
12 BZP 650-C20 188 | 20 21.2 25 12 25 0,5 15 6 11 25
13 BZP 650-C22 20,8 | 22 23,3 25 13 25 0,5 13 6 11 25
14 BZP 650-C24 28| 24 25,6 25 14 25 0,5 18 6 11 25
15 BZP 650-C27 25.1 27 28,9 25 15 25 0,5 20 6 11 25
16 BZP 650-C30 28 30 32 25 20 25 0,5 225 6 11 25
17 BZP 650-C33 31 33 35 25 20 25 0,5 25 6 Il 25
18 BZP 650-D1') 0,7 0,78 0,85 100 2 100 — — -40 -25 100
19 BZP 650-D6V8 6,0 6.8 7.5 100 2 100 0,5 3,0 0 v 100
20 BZP 650-D8V2 7.3 8,2 9,2 100 4 100 0,5 4,0 3 7 100
21 BZP 650-D10 8.8 10 11 50 4 50 0,5 6,0 5 9 50
22 BZP 650-DI12 10,7 12 13,4 50 7 50 0,5 9.0 5 10 50
23 BZP 650-D15 13,0 5 16,5 50 9 50 0,5 11 5 10 50
24 BZP 650-D18 16,0 18 20,0 25 11 25 0,5 14 6 11 25
25 BZP 650-D22 19,6 | 22 242 25 13 25 0,5 17 6 11 25
26 BZP 650-D27 24,1 27 30,0 25 15 25 0,5 20 6 11 25
27 BZP 650-D33 296 | 33 36,5 25 20 25 0,5 25 6 11 25

'Y Warto$¢ ayz mierzona w kierunku przewodzenia.




